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PRATICA N°1
“INTRODUCAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”
1. Objetivos:
e Aprender a interpretar as especificacdes contidas nos manuais dos
fabricantes de circuitos l6gicos.
e Identificar a representacdo analdgica referente a cada estado binario.
2. Lista de Material
Cl : 7402 ou 7400
Painel l6gico, cabos de ligagbes, voltimetro.
Observacao: informacoes sobre os Cls estdao na pasta Componentes.
3. Procedimento Experimental:
Reconhecimento do CI:
Escolher um dos Cls da familia TTL acima e que utilize
transistor bipolar, ou seja, ndo seja L, LS ou S.e responder
as questoes a seguir em relagéo a ele:

Nome do CI:

Constituicao interna do Cl (em relacdo ao numero de portas
l6gicas e numero de entradas de cada porta):

Funcao légica do Cl (expressao légica da saida em funcao
das entradas):

Simbolo:



2 Levantamento das caracteristicas elétricas do Cl:

Medir as caracteristicas elétricas de uma das portas do Cl escolhido
no item 3.1, como mostram as Figuras 1, 2, 3 e 4 (como exemplo de
medidas para uma porta OU de 2 entradas). Refaca os desenhos dos
circuitos para o Cl utilizado. Nas Figuras onde sao apresentadas duas
configuragdes de circuitos para a mesma medida, observem qual a
configuracdao que fornece a medida mais critica (medida que se
aproxima mais do limite indicado pelo fabricante) anotem esse valor
na Tabela I, e procurem discutir sobre a razdo pela qual esses valores
serem diferentes.. E, preencher a Tabela | abaixo obtendo os valores
tedricos das especificacbes do fabricante contidas na pasta
“COMPONENTES” na sub pasta “TTL”. Comparar os valores obtidos
verificando se encontram de acordo com a faixa especificada pelo
fabricante para niveis altos e baixos, e discutir sobre esses resultados.
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Figura 1 Medida de Vo4 em uma porta NOR.
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Figura 2 Dois circuitos para a medida de V,. em uma porta NOR.
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Figura 3 Dois ci_rcuitos para a medida de liy em uma porta NOR.
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Figura 4 Dois circuitos para a medida de I;, em uma porta NOR.

3 Tabela Verdade do ClI:
Utilizando os valores obtidos na Tabela |, e medindo os valores de
tensbes das entradas, monte a tabela verdade do Cl com medidas em
Volts e anotar na Tabela Il. Comparar com a tabela verdade de niveis
l6gicos (tabela teédrica) anotando na tabela Ill . Discutir sobre esses
resultados. Verifique se esses valores sdo compativeis com a faixa
especificada pelo fabricante para nivel alto e baixo.

4. Questoes:
4.1 Procure o preco do Cl utilizado nesta pratica
5. Bibliografia:
e Tocci, J. R., “Sistemas Digitais- Principios e Aplicacdes” Ed. Prentice Hall do

Brasil
¢ Roteiro de Teoria e Pratica do Médulo Digital Avangcado 8810 DATAPOOL.

Exercicios para serem entregues na proxima aula: Pratica N°2
“CARACTERISTICAS ELETRICAS DOS Cis”

EXERCICIO N22

1. Explique o que significa os termos Ve, Von 5 VoL, Vin, Vi, lin, lie, lon, loL
2. O que é fan-out?

3. O que é logica positiva ?
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FOLHA DE RESPOSTAS: PRATICA N°1

“INTRODUCAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”
TURMA: DATA:

NOMES: Ne USP

NOTA:

a. Reconhecimento do CI:
Nome do Cl:

Constituicao interna do Cl :

Funcao légica do ClI :

Simbolo:

3.2 Levantamento das caracteristicas elétricas do ClI:

Tabela |
Caracteristicas Teoricas Medidas
Minimo Tipico Maximo
Ve (V)
Vou (V)
Vo (V)
li
li

Discussao dos resultados da tabela I:




Circuitos de Medida de VqH

Circuitos de Medida de V.

Circuitos de Medida de liy

b. Tabela Verdade do ClI:

Tabela ll

A B S(volts)

Discussao dos resultados:

Tabela Il
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